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DESCRIPCION
Circuito de carga inalambrica
Tecnosfera

El campo relacionado con la invencion de vehiculo eléctrico, mas especificamente se refiere a un circuito de carga
inalambrica de vehiculo eléctrico o coche de motor eléctrico.

Antecedentes

El modo de carga de la mayoria de las bicicletas eléctricas o vehiculos eléctricos a dia de hoy es carga por contacto.
Es un problema que la bateria hiciese mal contacto si se pone o se quita frecuentemente. Es una situacion
complicada con un tipo diferente de cargador y conector que se producen con diferente fabricante.

Circuitos de carga inalambrica de la técnica anterior de se divulgan en el documento JP H11 252913 A o en el
documento US 2012/068552 A1.

Contenido de invencion

El problema sera solucionado por la invencion, que es superar la falta de técnica a dia de hoy y proporcionar un
circuito de carga inalambrica que se utiliza en la bicicleta eléctrica o coche de motor eléctrico.

El circuito de carga inalambrica de la invencién esta hecho de circuito de emision y carga inalambrica y circuito de
recepcion y carga inaldmbrica como se establece en las reivindicaciones.

Comparado con el circuito de carga actual la invenciéon ha reducido la tasa de desgaste de un equipamiento de
carga y ha desarrollado el rango de utilizaciéon y hace mas facil de accionar y cargar la bateria.

Introduccion de dibujos adjuntos

La figura 1 es la parte de diagrama de circuito del circuito de emisién de la invencién.
La figura 2 es la parte de diagrama de circuito del circuito de recepcion de la invencion.
Implantacion especifica

La siguiente combinacion de figura e implantacion especifica explica adicionalmente de manera detallada para la
invencion. Deberia entenderse que la implantacidon especifica descrita aqui explica solo la invencion. No se utiliza
para definir la invencion.

Como se muestra en la figura 1, la parte de circuito de emision y carga inalambrica de la invencién: el anodo PVCC
de la entrada CC une el catodo del diodo D1 y un extremo de la resistencia R1 y R2 y un extremo de induccion, el
anodo del diodo D1 une en catodo PGND de la entrada CC, otro extremo de la resistencia R1 une el anodo del diodo
D4 y un extremo de la resistencia R3 y el catodo del diodo D2 y la rejilla de transistor de efecto campo de
semiconductor de 6xido de metal M1, el numero de modelo de M1 es IRFP4368, otro extremo de la resistencia R3
une el catodo PGND de la entrada CC, el anodo de diodo D2 une el catodo PGND de la entrada CC, el drenaje de
transistor de efecto campo de semiconductor de 6xido de metal M1 une el catodo del diodo D3 y un extremo del
condensador y el terminal COIL3, el electrodo de fuente del transistor de efecto campo de semiconductor de éxido
de metal M1 une el catodo PGND de la entrada CC, otro extremo de la induccién L1 une otro extremo del
condensador C1 y otro extremo de C2 y el terminal COIL1, otro extremo de la resistencia R2 une el anodo del diodo
D3 y el extremo de la resistencia R4 y el extremo del diodo D5 y la rejilla de transistor de efecto campo de
semiconductor de 6xido de metal M2, el nimero de modelo de M2 es IRFP4368, otro extremo de la resistencia R4
une el catodo PGND de la entrada CC, el anodo del diodo D5 une el catodo PGND de la entrada CC, el drenaje de
transistor de efecto campo de semiconductor de 6xido de metal M2 une el catodo del diodo D4 y un extremo del
condensador C2 y el puerto del terminal COIL2, el electrodo de fuente de M2 une el catodo PGND de la entrada CC,
el puerto del terminal COIL1 une el terminal comun de la bobina de emision, el terminal COIL2 y COIL3 unen un
extremo y otro extremo de la bobina de emisién por separado.

Como se muestra la figura 2, la parte de circuito de recepcion y carga inalambrica de la invencion es: un extremo de
la bobina de recepcién une un extremo de la resistencia C3 y C4 y el anodo del diodo D6 y el catodo del diodo D8,
otro extremo de la bobina de recepcion une otro extremo de la resistencia C3 y C4 y el anodo del diodo D7 y el
catodo del diodo D9, el catodo del diodo D6 une el catodo del diodo D7 y los anodos de unos condensadores
electroliticos primero y segundo y un externo del condensador C5 y el puerto de anodo VCC de la salida CC, el
anodo del diodo D8 une el anodo del diodo D9 y los catodos de los condensadores electroliticos primero y segundo
y otro extremo del condensador C5 y el puerto de catodo de la salida CC.
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La carga puede realizarse cuando el anodo del equipamiento de carga puede conectarse al puerto de anodo VCC de
la salida CC, y el catodo del equipamiento de carga puede conectarse al catodo GND de la salida CC.
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REIVINDICACIONES

1. Un circuito de carga inalambrica que comprende un circuito de emision y carga inalambrica y un circuito de
recepcion y carga inalambrica; en el que:

el circuito de emisién y carga inalambrica comprende: un anodo (PVCC) de un enlace de entrada CC conectado a un
catodo de un primer diodo (D1), un extremo de una primera resistencia (R1), un extremo de una segunda resistencia
(R2) y un extremo de una primera inductancia (L1), un anodo del primer diodo (D1) conectado a un catodo (PGND)
del enlace CC, otro extremo de la primera resistencia (R1) conectado a un anodo de un cuarto diodo (D4), un
extremo de una tercera resistencia (R3), un catodo de un segundo diodo (D2) y un electrodo de rejilla de un primer
transistor de efecto campo de semiconductor de 6xido de metal (M1), otro extremo de la tercera resistencia (R3)
conectado al catodo (PGND) del enlace de entrada CC, un anodo del segundo diodo (D2) conectado al catodo
(PGND) del enlace de entrada CC, un electrodo de drenaje del primer transistor de efecto campo de semiconductor
de 6xido de metal (M1) conectado a un catodo de un tercer diodo (D3), un extremo de un primer condensador (C1) y
un tercer puerto (COIL3) de una bobina de emisién, un electro de fuente del primer transistor de efecto campo de
semiconductor de 6xido de metal (M1) conectado al catodo (PGND) del enlace de entrada CC, otro extremo de la
primera inductancia (L1) conectado a otro extremo del primer condensador (C1), un extremo de un segundo
condensador (C2), y un primer puerto (COIL1) de la bobina de emisidn, otro extremo de la segunda resistencia (R2)
conectado a un anodo del tercer diodo (D3), un extremo de una cuarta resistencia (R4), un catodo de un quinto
diodo (D5) y una rejilla de un segundo transistor de efecto campo de semiconductor de 6xido de metal (M2), otro
extremo de la cuarta resistencia (R4) conectado al catodo (PGND) del enlace de entrada CC, un anodo del quinto
diodo (D5) conectado al catodo (PGND) del enlace de entrada CC, un electrodo de drenaje del segundo transistor de
efecto campo de semiconductor de 6xido de metal (M2) conectado a un catodo del cuarto diodo (D4), otro extremo
del segundo condensador (C2) y un segundo puerto (COIL2) de la bobina de emision, un electrodo de fuente del
segundo transistor de efecto campo de semiconductor de 6xido de metal (M2) conectado al catodo (PGND) del
enlace de entrada CC, el primer puerto (COIL1) conectado a un extremo comun de la bobina de emision, el segundo
puerto (COIL2) y el tercer puerto (COIL3) conectados a un extremo y otro extremo de la bobina de emisioén;

el circuito de recepcion y carga inalambrica comprende: un extremo de una bobina de recepcion conectado a un
extremo de un tercer condensador (C3), un extremo de un cuarto condensador (C4), un anodo de un sexto diodo
(D6) y un catodo de un octavo diodo (D8), otro extremo de la bobina de recepcién conectado a otro extremo del
tercer condensador (C3), otro extremo del cuarto condensador (C4), un anodo de un séptimo diodo (D7) y un catodo
de un noveno diodo (D9), un catodo del sexto diodo (D6) conectado a un catodo del séptimo diodo (D7), un anodo
de un primer condensador electrolitico, un dnodo de un segundo condensador electrolitico, y un extremo de un
quinto condensador (C5) y un anodo (VCC) de un enlace de salida CC, un anodo del octavo diodo (D8) conectado a
un anodo del noveno diodo (D9), un catodo del primer condensador electrolitico, un catodo del segundo
condensador electrolitico, otro extremo del quinto condensador (C5) y un catodo (GND) del enlace de salida CC.

2. El circuito de carga inalambrica de acuerdo con la reivindicacién 1, en el que los transistores de efecto campo de
semiconductor de 6xido de metal (M1, M2) tienen nimeros de modelo IRFP4368.
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